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versidad de Jaén, por la que se publica el Plan de Es-
tudios de Graduado/Graduada en Ingeniería Electrónica 
Industrial.

Obtenida la verificación del Plan de Estudios por el Consejo 
de Universidades, previo informe positivo de la Agencia Nacional 
de Evaluación de la Calidad y Acreditación, así como la autoriza-
ción de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y establecido el 
carácter oficial del Título por Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 1 de octubre de 2010 (BOE de 11 de noviembre de 2010).

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 35 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, en la redacción dada por la Ley Orgánica 
4/2007, de 12 de abril, ha resuelto publicar el Plan de Estu-
dios conducente a la obtención del título oficial de Graduado/
Graduada en Ingeniería Electrónica Industrial por la Univer-
sidad de Jaén, que queda estructurado según consta en el 
Anexo de esta Resolución.

Jaén, 20 de enero de 2011.- El Rector, Manuel Parras Rosa.

A N E X O

PLAN DE ESTUDIOS DEL TÍTULO DE GRADUADO/GRADUADA EN 
INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL POR LA UNIVERSIDAD 

DE JAÉN

Rama de conocimiento: Ingeniería y Arquitectura 

Distribución del Plan de Estudios en créditos ECTS por tipo 
de materia 

sotidérCairetam ed opiT
06acisáB nóicamroF
831sairotagilbO
03savitatpO

Trabajo fin de Grado 12
Créditos totales 240

Estructura del Plan de Estudios por módulos, materias y asignaturas
.tcáraCarutangisAairetaMoludóM

Formación Básica
(60 ECTS)

Matemáticas

BFI sacitámetaM

BFII sacitámetaM

BFsacitámetaM ed nóicailpmA

BFacitsídatsE

Física
BFI acisíF

BFII acisíF

BFaíreinegnI al ne socimíuQ sotnemadnuFacimíuQ

BFacifárG nóiserpxEacifárG nóiserpxE

BFacitámrofnIacitámrofnI

BFsaserpmE ed nóicartsinimdAaserpmE

Común a la Rama Industrial
(60 ECTS)

Ingeniería Térmica y de Fluidos
LBOacimréT aíreinegnI

LBOsodiulF ed acináceM

Mecánica

LBOsaniuqáM ed acináceM

Elasticidad y Resistencia de Materiales OBL

LBOnóicacirbaF ed aíreinegnI

Electricidad y Electrónica

LBOaincetortcelE

LBOlairtsudnI acitámotuA

LBOacinórtcelE ed sotnemadnuF

Ciencia de los Materiales Ciencia LBOselairetaM ed aíreinegnI e

LBOsotceyorPsotceyorP

Tecnología Específica en 
Electrónica Industrial
(78 ECTS)

Automática

LBOlortnoC ed aíreinegnI

LBOadaznavA acitámotuA

LBOlairtsudnI acitámrofnI

LBOrodatupmoC rop lortnoC

Electrónica

LBOacigólanA acinórtcelE

LBOlatigiD acinórtcelE

LBOaicnetoP ed acinórtcelE

LBOacinórtcelE nóicatnemurtsnI

LBOsocigólanA sametsiS

Introducción a los Sistemas Fotovoltaicos Introducción a los Sistemas Fotovoltaicos OBL

LBOlairtsudnI ojubiDaíreinegnI al ne ocifárG oñesiD

LBOadaznavA aincetortcelEadaznavA aincetortcelE

Tecnología Medioambiental Fundamentos de Tecnología Medioambiental OBL
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Optatividad
(30 ECTS)

Electrónica Avanzada

TPO* selatigiD sametsiS

Sistemas Electrónicos de Alimentación y Potencia * OPT

Tecnología Electrónica y Desarrollo de Prototipos Electrónicos * OPT

TPO* acinórtceleorciM

Automática Avanzada

Sistemas de Percepción Industrial ** OPT

TPO** lairtsudnI acitóboR

Control y regulación de Máquinas Eléctricas ** OPT

Automática Aplicada Aplicación de la Automatización en Edificios ** OPT

Instalaciones de Energía Solar Fotovoltaica

TPO*** saciatlovotof senoicalatsnI

Electrónica Aplicada a los Sistemas Fotovoltaicos *** OPT

Gestión y Mantenimiento de Sistemas Fotovoltaicos *** OPT

Tecnología Eléctrica en Sistemas Fotovoltaicos *** OPT

TPO***/**/* nóicamargorPnóicamargorP

Sistemas de Adquisición de Datos Sistemas de Adquisición de Datos */**/*** OPT

TPOsanretxE sacitcárPsanretxE sacitcárP

Trabajo Fin de Grado
(12 ECTS) GFTodarG ed niF ojabarTodarG ed niF ojabarT

 :GFT ;avitatpO :TPO ;airotagilbO :LBO ;acisáb nóicamroF :BF 
Trabajo Fin de Grado

 nóicnem o oirareniti le renetbo arap sairasecen sarutangisA  )*(
Sistemas Electrónicos.

-nem o oirareniti le renetbo arap sairasecen sarutangisA  )**(
ción Automática.

-nem o oirareniti le renetbo arap sairasecen sarutangisA  )***(
ción Sistemas Fotovoltaicos.

Para que el estudiante obtenga la correspondiente men-
ción es preciso que cumpla alguna de las tres siguientes con-
diciones:

1. Elegir en su itinerario curricular cinco asignaturas opta-
tivas de una misma mención.

2. Elegir en su itinerario curricular cuatro asignaturas 
optativas de una misma mención y además realizar la asig-
natura Prácticas Externas en trabajos específicos de la men-
ción.

3. Elegir en su itinerario curricular cuatro asignaturas 
optativas de una misma mención, una asignatura optativa de 
otra mención y además realizar el Trabajo Fin de Grado en la 
especialidad de la mención. 

Ordenación temporal de las asignaturas del Plan de Estudios
Primer cuatrimestre Cr. Segundo cuatrimestre Cr.

Primer curso
6II sacitámetaM6I sacitámetaM
6II acisíF6I acisíF
6acitsídatsE6aíreinegnI al ne socimíuQ sotnemadnuF
6lairtsudnI ojubiD6acifárG nóiserpxE
6saserpmE ed nóicartsinimdA6acitámrofnI

Segundo curso
6lairtsudnI acitámotuA6sacitámetaM ed nóicailpmA
6acinórtcelE ed sotnemadnuF6acimréT aíreinegnI
6selairetaM ed aicnetsiseR y dadicitsalE6aincetortcelE
6nóicacirbaF ed aíreinegnI6selairetaM ed aíreinegnI e aicneiC
6sodiulF ed acináceM6saniuqáM ed acináceM

Tercer curso
6lortnoC ed aíreinegnI3latneibmaoideM aígoloncet ed sotnemadnuF
6adaznavA acitámotuA6acigólanA acinórtcelE
6acinórtcelE nóicatnemurtsnI9latigiD acinórtcelE
6aicnetoP ed acinórtcelE6lairtsudnI acitámrofnI
6socigólanA sametsiS6sociatlovotoF sametsiS sol a nóiccudortnI
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Primer cuatrimestre Cr. Segundo cuatrimestre Cr.
Cuarto curso

63 avitatpO6sotceyorP
64 avitatpO6adaznavA aincetortcelE
65 avitatpO6rodatupmoC rop lortnoC
21odarG ed niF ojabarT61 avitatpO

62 avitatpO
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versidad de Jaén, por la que se publica el Plan de Es-
tudios de Graduado/Graduada en Ingeniería Geomática 
y Topográfica.

Obtenida la verificación del plan de estudios por el Consejo 
de Universidades, previo informe positivo de la Agencia Nacional 
de Evaluación de la Calidad y Acreditación, así como la autoriza-
ción de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y establecido el 
carácter oficial del título por Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 1 de octubre de 2010 (BOE de 11 de noviembre de 2010).

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 35 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, en la redacción dada por la Ley Orgánica 
4/2007, de 12 de abril, ha resuelto publicar el plan de estu-
dios conducente a la obtención del título oficial de Graduado/
Graduada en Ingeniería Geomática y Topográfica por la Uni-
versidad de Jaén, que queda estructurado según consta en el 
Anexo de esta Resolución.

Jaén, 20 de enero de 2011.- El Rector, Manuel Parras 
Rosa.

Tipo de materia Créditos
06acisáB nóicamroF
831sairotagilbO
03savitatpO
21odarG ed nif ojabarT

Créditos totales 240

A N E X O

PLAN DE ESTUDIOS DEL TÍTULO DE GRADUADO O GRADUADA EN 

INGENIERÍA GEOMÁTICA Y TOPOGRÁFICA POR LA UNIVERSIDAD 

DE JAÉN

Rama de conocimiento: Ingeniería y Arquitectura 

Distribución del Plan de Estudios en créditos ECTS por tipo 

de materia 

Estructura del Plan de Estudios por módulos, materias y asignaturas

retcáraCarutangisAairetaMoludóM

Formación Básica
(60 ECTS)

Matemáticas
BFI sacitámetaM

BFII sacitámetaM

Informática
BFacitámrofnI

BFsotaD ed sesaB

BFacisíFacisíF

BFacifárG nóiserpxEacifárG nóiserpxE

BFaígoloeGaígoloeG

BFsaserpmE ed nóicartsinimdAaserpmE

Materias Fundamentales de la Rama 
Geomática y Topográfica
(78 ECTS)

Topografía y Geodesia

LBOsocifárgopoT sotnemurtsnI

LBOsocifárgopoT sodotéM

LBOsarbO ed aífargopoT

LBOacirtémoeG aisedoeG

Fotogrametría y Teledetección
LBOI nóiccetedeleT y aírtemargotoF

Fotogrametría y Teledetección II OBL

Cartografía

LBOaífargotraC

Sistemas de Información Geográfica OBL

LBOacifárgotraC nóiccudorP

Ingeniería
LBOlatneibmA y liviC aíreinegnI

LBOsotceyorP


